
■ 概 要

本产品是使用了微细流片工艺的中功率肖特基二级管（SBD）。

在已有产品线以外，增加了中功率的商品。采用微细流片工艺及
JBS※结构，实现了低VF、低IR特性，减少了原件损失，贡献于TV、
PC等终端设备的效率提高。

另外，本产品的封装全部采用超薄无卤素封装（TMiniP2-F2-
B,Mini2-F3-B），贡献于终端设备的空间节省。

■ 特 长

• 设备的小型化、薄型化

• 顺向电流(平均值)，可进行IF(AV)=1A以上的整流

• 采用了环保的无卤素封装

■ 用 途

TV、PC、打印机 等

■ 主要特性（Ta=25°C） （暂定）

DD00021AC

小型贴装类型（IF=1A以上）

30～60V/1～5A 中功率肖特基二级管

※Junction Barrier Schottky

※规格与研发日程，是目标数值，谨请留意。

Mini2-F3-BTMiniP2-F2-B

薄型封装薄型封装

本产品目录是2011年7月1日制成的。
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(2.6×1.6×0.80)
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外形图

1: Cathode
2: Anode
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